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Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
I К К К К К К К К А А

II К К К К К К К К А А

III К К К К К К К К А А

IV К К К К К К К К И И И И И И

Сводные данные
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего
Образовательный компонент 10 10 20 20
Научный компонент 11 11 22 21 21 42 21 21 42 21 17 38 144

А Промежуточная аттестация 2 2 2 2 2 2 6
И Итоговая аттестация 6 6 6
К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 32

Продолжительность обучения 
(не включая нерабочие праздничные 
дни и каникулы)

более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед.

Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208



Форма контроля з.е. Итого акад. часов Курс 1 Курс 2 Кур
Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5

Индекс Наименование
Экзам

ен
Зачет

Зачет 
с оц.

Эксперт
ное

Факт
Эксперт

ное
По

плану
Контакт

часы
Ауд СР

Контр
оль

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.

1. Н аучны й ком понент

Н.1.1
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите

2468 185 185 6660 6660 6644 16 10 15 20 20 30

Н.1.2

Подготовка публикаций и (или) заявок на 
патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о 
государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз 
данных, топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 
5 федеральных государственных требований

2468 10 10 360 360 348 12 1 1 1 1 2

195 195 7020 7020 6992 28 11 16 21 21 32
2. О бразовательны й ком понент
2.1. Д исциплины  (м одули), в том числе элективны е, ф акультативны е дисциплины  i[модули)
Д.2.1.1 Иностранный язык 2 4 4 144 144 72 72 36 36 4 0
Д.2.1.2 История и философия науки 2 5 5 180 180 108 108 36 36 0 5

Д2.1.3
Электронная компонентная база микро- и 
наноэлектроники, квантовых устройств

6 21 21 756 756 240 240 508 8 11 10

30 30 1080 1080 420 420 580 80 15 15
2.2. П рактики
П.2.2.1 Научно-исследовательская практика 4 6 6 216 216 212 4 3 3

6 6 216 216 212 4 3 3
36 36 1296 1296 420 420 792 84 15 15 3 3

3. И тоговая аттестация

И.3.1 Написание диссертации и представление 
научного доклада

8 9 9 324 324 6 6 309 9

9 9 324 324 6 6 309 9
240 240 8640 8640 426 426 8093 121 26 31 24 24 32



с 3 Курс 4
Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8

з.е. з.е. з.е.

30 30 30

2 2

32 32 30

9

9
32 32 39



Форма контроля з.е. Итого акад. часов Курс 1
Сем. 1

Индекс Наименование Экза
мен

Зачет
Зачет с 

оц.
Эксперт

ное
Факт

Часов 
в з.е.

Эксперт
ное

По
плану

Контакт
часы

СР
Контр

оль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Контр
оль

з.е.

1. Н аучны й ком понент

Н.1.1
Научная деятельность, направленная на 
подготовку диссертации к защите

2468 185 185 36 6660 6660 6644 16 10 360 15

Н.1.2

Подготовка публикаций и (или) заявок на 
патенты на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о 
государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз 
данных, топологий интегральных микросхем, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта 
5 федеральных государственных требований

2468 10 10 36 360 360 348 12 1 36 1

195 195 7020 7020 6992 28 11 396 16
2. О бразовательны й ком понент
2.1. Д исциплины  (м одули), в том числе элективны е, ф акультативны е дисциплины  (модули)
Д.2.1.1 Иностранный язык 2 4 4 36 144 144 72 36 36 4 72 36 36
Д.2.1.2 История и философия науки 2 5 5 36 180 180 108 36 36 5

Д2.1.3
Электронная компонентная база микро- и 
наноэлектроники, квантовых устройств

6 21 21 36 756 756 240 508 8 11 60 60 276 10

30 30 1080 1080 420 580 80 15 60 132 312 15
2.2. П рактики
П.2.2.1 Научно-исследовательская практика 4 6 6 36 216 216 212 4

6 6 216 216 212 4
36 36 1296 1296 420 792 84 15 60 132 312 36 15

3. И тоговая аттестация

И.3.1 Написание диссертации и представление 
научного доклада

8 9 9 36 324 324 6 309 9

9 9 324 324 6 309 9
240 240 8640 8640 426 8093 121 26 60 132 708 36 31



Курс 2 Курс 3
Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем

Лек Лаб Пр СР
Контр

оль з.е. Лек Лаб Пр СР
Контр

оль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Контр
оль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Контр

оль
з.е. Лек Лаб

536 4 20 720 20 716 4 30 1080 30

32 4 1 36 1 32 4 2 72 2

568 8 21 756 21 748 8 32 1152 32

108 36 36

60 60 240

168 60 276 36

3 3 212 4
3 3 4

168 60 276 36 3 3 212 4

168 60 844 44 24 756 24 960 12 32 1152 32



■Сурс 4
л. 6 Сем. 7 Сем. 8

Пр СР
Контр

оль з.е. Лек Лаб Пр СР
Контр

оль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Контр
оль

1076 4 30 1080 30 1076 4

68 4 2 72

1144 8 32 1152 30 1076 4

9

9

9

9 6 309 9

9 6 309 9
1144 17 32 1152 39 6 1385 13


